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特征曲线 (VIN= 5 V, V  = 3.6 V,  unless otherwise noted)BAT

t-time - 5 ms/div

VIN 2V/div

2V/div

VBAT

IBAT 300mA/div

t-time - 20 ms/div

VPROG 1 V/div

2 V/div

VBAT

IBAT 300mA/div

VIN

2V/div

No Battery, No Load Hot Plug

Power Up Timing OVP7-VAdaptor

t-time -50 ms/div

VISET 1V/div

2V/div

VOUT

IOUT 300mA/div

VIN

2V/div

VIN 0V-5V-7V-5V

OVP from Normal Power-Up Operation

t-time -5 ms/div

VPROG 1V/div

VBAT 2V/div

IBAT 300mA/div

VIN 1V/div

VIN Regulated

DPM-AdaptorCurrentLimits

t-time -5 ms/div

VPROG  2V/div

ILOAD 300 mA/div

IBAT 300 mA/div

VIN 2V/div

t-time -10 ms/div

VPROG 1V/div

VBAT 5V/div

IBAT 400mA/div

VIN 5 V/div

t-time -10 ms/div

VPROG 1V/div

VBAT 5V/div

IBAT 400mA/div

VIN 5V/div

6-Ω resistor at OUT,No input,VBAT=3.7V6-Ω resistor at OUT,No input,VBAT=3.7V
Battery RemovalBatteryPlugIn

400-mA Load,500-mA ICHG
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Load Regulation Over Temperature Line Regulation Over Temperature
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TAPE AND REEL INFORMATION
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Reel Diameter

REEL DIMENSIONS  

DIRECTION OF FEED

 

注意!
静电敏感器件

操作ESD产品

应采取防护措施

MOS电路操作注意事项： 

静电在很多地方都会产生，采取下面的预防措施，可以有效防止MOS电路由于受静电放电影响而引起的损坏： 

• 操作人员要通过防静电腕带接地。 

• 设备外壳必须接地。 

• 装配过程中使用的工具必须接地。 

• 必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。 

IU5068E

声明:

Ÿ 上海埃诚攸微电子有限公司保留说明书的更改权，恕不另行通知！客户在使用前应获取最新版本资料，并验证相关信息是否完整和最

新。

Ÿ 任何半导体产品在特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，买方有责任在使用上海埃诚攸微电子有限公司产品进行系统设计和

整机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生！

Ÿ 产品品质的提升永无止境，上海埃诚攸微电子有限公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！ 
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